MICRO-INFORMATIQUE

Kédlisez votre ordinateur individuel

LE COMPILATEUR
BASIC

C'est un article trés chargé que nous vous proposons au-
jourd'hui, d’autant qu’aux « grands » thémes annonces en
sous-titres vont s’ajouter un certain nombre d ‘informations
que vous étes nombreux a réclamer ; aussi allons-nous sans
plus tarder passer aux choses sérieuses, :

de PROM

bipolaires manuel
Nous avons parlé de ce
montage le mois dernier 3
propos de la carte UVP 09
puisque celle-ci nécessite, pour
son adressage, de pouvoir pro-
grammer deux PROM bipolai-
res du type 7611 que vous
commencez a bien connaitre.
Le but du montage proposé ci-
apres est donc de permettre 3
ceux d’entre vous qui ne pos-
sédent pas la carte de pro-
grammation que nous avons
déja décrite de programmer « 3
la main », mais avec un confort
suffisant tout de méme, des
PROM 7611. Son application
n'est pas limitée 3 la seule
carte UVP 09 et vous pourrez
ainsi, si vous le désirez, chan-
ger certains adressages du
systéme a votre convenance.
Précisons tout de suite que
la programmation manuelle de
mémoires du type des 7611
qui sont des 256 mots de 4
bits, est tout 3 fait réalisable
compte tenu de la méthode
adoptée pour ce faire sur notre
montage, mais aussi compte
tenu du fait qu'il y a trés peu
d'informations & programmer
dans ces 7611 utilisées en dé-
codage d'adresse, comme

vous pouvez le constater sur le -

~tableau de leur contenu publié

n° 1702 page 176, figure 15.
Rappelons que les mémoires
7611 vierges contiennent des
F (c’est-a-dire leurs quatre bits
a 1) a toutes les adresses ; la
seule reprogrammation pénible
est donc celle de la PROM
DECVIS 09. Enfin, et nous
pourrons ensuite passer au
schéma, notez bien que ce
montage revient aux environs
de 60 a 80F, ce qui est de
I'ordre du prix de deux 7611
vierges...

Le schéma

Il vous est proposé figure 1 et
nous allons le commenter ci-
aprés, non sans avoir insisté
au préalable sur le fait qu’il
respecte les indications don-
nées par Harris pour la pro-
grammation de ses mémoires
7611. Rappelons aussi que si
de trés nombreuses PROM
256 mots de 4 bits sont com-
patibles en lecture, il n’en est
pas de méme en programma-
tion. Ce montage fonctionne
pour les PROM Harris, un point
c’est tout !

Pour programmer une
PROM Harris, il faut respecter
la procédure suivante :

— Adresser la PROM a I'en-
droit & programmer.
— Mettre les pattes CE barre

au niveau haut pour désélec-
tionner la mémoire.

— Appliguer une tension de
5 V sur les sorties de facon &
ne pas activer la circuiterie de
programmation interne.

— Faire monter la tension
d’alimentation de 5 V 3 12 V.
— Aprés un délai supérieur 3
10 us minimum et 100 us
maximum, faire monter 3
10,5V la sortie a programmer
a 0 pendant un temps compris
entre 90 us et 110 us puis la
ramenera 5 V.

— Programmer de la méme
facon les autres bits se trou-
vant a la méme adresse si né-
cessaire.

— Pour vérifier la PROM, et
aprés un temps minimum de
10 us, ramener la tension
d’alimentation & 5V, mettre
CE barre au niveau bas et lire
I’état de la sortie.

— Si un bit ne s’est pas pro-
grammé, la procédure ci-avant
peut étre répétée jusqu'a
concurrence de dix fois. Si au
bout de ces dix répétitions la
programmation n’a toujours
pas eu lieu, la mémoire doit
étre considérée comme défec-
tueuse.

Le respect de ces contrain-
tes est assuré par notre mon-
tage, dont le seul point « fai-
ble » se situe au niveau du
respect du temps de program-
mation. En effet, pour ne pas
utiliser de composants de pré-
cision qui sont chers et surtout
trés rares, nous avons fait un
montage avec de simples mo-
nostables TTL. Le temps de
programmation n’est donc pas
forcément dans la fotirchette

trés étroite 90 3 110 Ms mais
cela n'a pas de conséquence
facheuse, la tolérance des mé-
moires sur ce point étant suffi-
sante. Si vous &tes perfection-
niste et que vous disposiez
d'un oscilloscope, vous pour-
rez toujours ajuster exacte-
ment ce temps.

Les interrupteurs Sp a S5
permettent d’adresser la mé-
moire en mettant 3 O les
pattes nécessaires. Les lignes
d’adresses sont ramenées au
+ 5 V par des résistances, car
il est interdit de les laisser flot-
tantes ou en l'air lors de la
phase de programmation. Les
quatre bits de la mémoire, 00,
01, 02 et 03, peuvent &tre
reliés, via Sg qui est un com-
mutateur rotatif, a deux cir-
cuits : le circuit de programma-
tion que nous allons voir et le
circuit de lecture de I'état du
bit utilisé en lecture et en véri-
fication de la mémoire. Ce cir-
cuit est constitué de deux tran-
sistors montés en darlington
qui commandent une LED : Ia
LED est allumée si le bit_relié
au circuit par Sg est 3 1, elle
est éteinte dans le cas
contraire.

Le support de la mémoire &
programmer. est normalement
alimenté en + 5 V via la diode
Dy, et il peut recevoir la haute
tension de programmation via
le transistor T4 commandé lui-
méme par Ts. La diode D,
évite la ré-injection de la ten-
sion de programmation sur le
+ bV, ce qui serait néfaste &
bon nombre de composants.

Cette haute tension de pro-
grammation est obtenue par
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